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國立虎尾科技大學九十七學年度研究所（碩士班）考試入學試題 

所別：航空與電子科技研究所(乙組) 
科目：電子學 

1. 如圖 1 電路，電晶體參數為 β=180 且 ro= ∞。(a) 求出該電路 ICQ、VCEQ，

(b) 求出該電路之小訊號混合 π 參數 rπ、gm，(c) 計算電路小訊號電

壓增益 Av = vo /vs 。(20%) 

 

 

 

圖 1 

2. 如圖 2 電路，假設二極體導通電壓Vr=0.7V，當 vI 變動範圍介於 0~15V

間，(a) 畫出 vO-vI 關係曲線圖(縱軸：vO，橫軸：vI)，(b) 畫出 iD-vI

關係曲線圖(縱軸：iD，橫軸：vI)。(20%) 

 

圖 2 

注意事項： 

（1）本試題共五大題，每大題二十分，合計一百分。 

（2）答案卷上須註明題號並依序作答。 
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3. 圖 3 中電晶體參數為 Kn1= Kn2= 4mA/V2、λ1=λ2= 0、VTN1= VTN2 =2V。

(a) 求出 IDQ1、VDSQ2，(b) 計算電路小訊號電壓增益 Av = vo /vi。(20%) 

                                                 
 
 
 
 
 
 

圖 3 
 
4. Finding DC voltage gain Vo/Vi of Fig.4. (20%) 

 
 
 

5. Parameters of MOS are : ;V/uA200Cu ;V/uA400Cu 2
oxp

2
oxn ==  

;um36.0/um2.7)L/W()L/W(   ;um18.0/um6.3)L/W( 312 ===  
;um/V6V  ;um/V5V ;uA 100I '

AP
'
ANREF ===  

(a) Find voltage gain iov v/vA = , (b)Find output impedance ?Rout= (20%) 

 
 

 


